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　以上、本発明を要約すると下記のとおりである。
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１．ａ）アクリルラテックス、スチレンラテックスおよびスチレン－アクリルラテックス
、溶液系のアクリルポリマー、スチレンポリマーおよびスチレン－アクリルポリマー、な
らびにそれらの組合せからなる群から選択された（アクリルおよびスチレン）ポリマー；
部分水素化ポリ（４－ヒドロキシ）スチレン、ポリ（４－ヒドロキシ）スチレン、ならび
に、ポリ（４－ヒドロキシ）スチレンと、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、アル
キル（メタ）アクリレート、スチレン、およびアルキル－置換スチレンとのコポリマー（
ここで、アルキル基がＣ１～Ｃ１８の直鎖または分岐鎖アルキル基である）からなる群か
ら選択されたヘテロ原子－置換スチレンポリマー；フェノール－アルデヒド（コ）ポリマ
ーおよび（コ）オリゴマーならびにそれらの組合せ；ならびにポリ（酢酸ビニル）からな
る群から選択された１またはそれ以上の誘電性ポリマーと；
　ｂ）組成物の乾燥質量を基準にして約０．５質量％～約１０質量％の、１種または複数
の近赤外線染料と；
を含む組成物であって、
　前記組成物を含む乾燥層が、１０１４オーム－ｃｍまたはそれ以上の抵抗率を有し、約
６００～約１２００ｎｍの範囲の吸収極大を有する組成物。
２．ａ）１またはそれ以上の誘電性ポリマー；および
　ｂ）１またはそれ以上の近赤外線染料
から本質的になる上記１に記載の組成物。
３．ｃ）組成物の乾燥質量を基準にして約９０質量％以下の高誘電率ナノ粒子画分をさら
に含み、ただし、該ナノ粒子画分が８０質量％を超える場合、近赤外線染料が前記組成物
の６質量％未満である上記１に記載の組成物。
４．ａ）アクリルラテックス、スチレンラテックスおよびスチレン－アクリルラテックス
、溶液系のアクリルポリマー、スチレンポリマーおよびスチレン－アクリルポリマー、な
らびにそれらの組合せからなる群から選択された（アクリルおよびスチレン）ポリマー；
部分水素化ポリ（４－ヒドロキシスチレン）、ポリ（４－ヒドロキシスチレン）、ならび
に、ポリ（４－ヒドロキシスチレン）と、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、アル
キル（メタ）アクリレート、スチレン、およびアルキル－置換スチレンとのコポリマー（
ここで、アルキル基がＣ１～Ｃ１８の直鎖または分岐鎖アルキル基である）からなる群か
ら選択されるヘテロ原子－置換スチレンポリマー；フェノール－アルデヒド（コ）ポリマ
ーおよび（コ）オリゴマーならびにそれらの組合せ；ならびにポリ（酢酸ビニル）からな
る群から選択された１またはそれ以上の誘電性ポリマー；および
　ｂ）層Ａ内で約６００～約１２００ｎｍの範囲の吸収極大を有する１またはそれ以上の
近赤外線染料を、層Ａの乾燥質量を基準にして約０．５質量％～約１０質量％；
を含む少なくとも１つの層Ａを含む、約１０１４オーム－ｃｍまたはそれ以上の抵抗率を
有する誘電体層。
５．１またはそれ以上の誘電性ポリマーが、アクリルラテックス、スチレンラテックスお
よびスチレン－アクリルラテックス、溶液系のアクリルポリマー、スチレンポリマーおよ
びスチレン－アクリルポリマー、ならびにそれらの組合せからなる群から選択された（ア
クリルおよびスチレン）ポリマーから選択され；かつ、アルキル（メタ）アクリレート、
スチレン、およびアルキル－置換スチレンからなる群から選択されたモノマー（ここで、
アルキル基がＣ１～Ｃ１８の直鎖または分岐鎖アルキル基である）を少なくとも約８５質
量％含む１またはそれ以上のラテックス樹脂を含む上記４に記載の誘電体層。
６．１またはそれ以上の誘電性ポリマーが、アクリルラテックス、スチレンラテックスお
よびスチレン－アクリルラテックス、溶液系のアクリルポリマー、スチレンポリマーおよ
びスチレン－アクリルポリマー、ならびにそれらの組合せからなる群から選択された（ア
クリルおよびスチレン）ポリマーから選択され；かつ、組合せポリマーの乾燥質量を基準
にして、約２０～約８０質量％のアクリルラテックスまたはスチレン－アクリルラテック
ス画分と、約２０～約８０質量％の溶液系のアクリルポリマーまたはスチレン－アクリル
ポリマー画分との組合せを含む上記４に記載の誘電体層。
７．近赤外線染料がインドシアニン染料である上記４に記載の誘電体層。
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８．近赤外線染料が、３Ｈ－インドリウム、２－［２－［２－クロロ－３－［（１，３－
ジヒドロ－１，３，３－トリメチル－２Ｈ－インドール－２－イリデン）エチリデン］－
１－シクロペンテン－１－イル］エテニル］－１，３，３－トリメチル－、ＣＡＳ番号［
１２８４３３－６８－１］を有するトリフルオロメタンスルホン酸との塩（１：１）；２
－（２－（２－クロロ－３－（２－（１，３－ジヒドロ－１，１－ジメチル－３－（４－
スルホブチル）－２Ｈ－ベンゾ［ｅ］インドール－２－イリデン）エチリデン）－１－シ
クロヘキセン－１－イル）エテニル）－１，１－ジメチル－３－（４－スルホブチル）－
１Ｈ－ベンゾ［ｅ］インドリウム、分子内塩、ＣＡＳ番号［１６２４１１－２８－１］を
有する遊離酸；ならびに以下の式（Ｉ）および（ＩＩ）：
【化３】

のインドレニン染料とそれらの共鳴構造体からなる群から選択される上記４に記載の誘電
体層。
９．勾配染料層である２またはそれ以上の層Ａを含み、それぞれの勾配染料層は独立して
約０．５～約１０質量％の乾燥質量％の近赤外線染料を有し；ここで、少なくとも１つの
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勾配染料層が、低い質量％の近赤外線染料を有し、少なくとも１つの勾配染料層が、高い
質量％の近赤外線染料を有し、そして近赤外線染料の前記より高い質量％が、近赤外線染
料の前記低い質量％の値より少なくとも２０％高い値である上記４に記載の誘電体層。
１０．約１０１４オーム－ｃｍまたはそれ以上の抵抗率を特徴とする、１またはそれ以上
の誘電性ポリマーを含む追加の誘電体層をさらに含む上記４に記載の誘電体層。
１１．層Ａが、層Ａの約９０質量％以下の高誘電率ナノ粒子画分をさらに含み、前記ナノ
粒子画分が、約２０を超える誘電率および約５ｎｍ～約５００ｎｍの平均粒径を有し；た
だし、前記ナノ粒子画分が８０質量％を超える場合、近赤外線染料が層Ａの６質量％未満
である上記４に記載の誘電体層。
１２．勾配ナノ粒子層である２またはそれ以上の層Ａを含み、それぞれの勾配ナノ粒子層
が独立して約９０質量％以下の乾燥質量％の高誘電率ナノ粒子画分を有し；ここで、少な
くとも１つの勾配ナノ粒子層が、低い質量％の高誘電率ナノ粒子画分を有し、少なくとも
１つの勾配ナノ粒子層が、高い質量％の高誘電率ナノ粒子画分を有し、そして前記高い質
量％が、前記低い質量％の値より少なくとも２０％高い値である上記１１に記載の誘電体
層。
１３．層Ａが、
　ａ）１またはそれ以上の誘電性ポリマー；および
　ｂ）１またはそれ以上の近赤外線染料；
から本質的になる上記４に記載の誘電体層。
１４．ａ）ベースフィルム；および
　ｂ）アクリルラテックス、スチレンラテックスおよびスチレン－アクリルラテックス、
溶液系のアクリルポリマー、スチレンポリマーおよびスチレン－アクリルポリマー、なら
びにそれらの組合せからなる群から選択された（アクリルおよびスチレン）ポリマー；部
分水素化ポリ（４－ヒドロキシスチレン）、ポリ（４－ヒドロキシスチレン）、ならびに
、ポリ（４－ヒドロキシスチレン）と、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、アルキ
ル（メタ）アクリレート、スチレン、およびアルキル－置換スチレンとのコポリマー（こ
こで、アルキル基がＣ１～Ｃ１８の直鎖または分岐鎖アルキル基である）からなる群から
選択されるヘテロ原子－置換スチレンポリマー；フェノール－アルデヒド（コ）ポリマー
および（コ）オリゴマーならびにそれらの組合せ；ならびにポリ（酢酸ビニル）からなる
群から選択された１またはそれ以上の誘電性ポリマー；と層Ａ内で６００～約１２００ｎ
ｍの範囲の吸収極大を有する１またはそれ以上の近赤外線染料を、層Ａの乾燥質量を基準
にして約０．５質量％～約１０質量％含む少なくとも１つの層Ａを含む誘電体転写層
を含む多層熱画像形成用ドナーであって、前記誘電体転写層が、１０１４オーム－ｃｍま
たはそれ以上の抵抗率を有する多層熱画像形成用ドナー。
１５．ベースフィルムと誘電体転写層との間に挿入されたＬＴＨＣ層をさらに含む上記１
４に記載のドナー。
１６．ＬＴＨＣ層が、ＣｒおよびＮｉから選択された金属フィルム；カーボンブラック；
黒鉛；およびＬＴＨＣ層内で約６００～１２００ｎｍの範囲の吸収極大を有する近赤外線
染料からなる群から選択された１またはそれ以上の放射線吸収剤を含む上記１５に記載の
ドナー。
１７．１またはそれ以上の放射線吸収剤が、インドシアニン、フタロシアニン、およびメ
ロシアニンからなる群から選択された１またはそれ以上の水溶性または水分散性の放射線
吸収シアニン化合物を含む、約６００～１２００ｎｍの範囲に吸収極大を有する近赤外線
染料を含み；ＬＴＨＣ層が、アクリル樹脂およびスチレン－アクリル樹脂、親水性ポリエ
ステル、スルホン化ポリエステル、ならびに無水マレイン酸ホモポリマーおよびコポリマ
ーからなる群から選択された１またはそれ以上の水溶性または水分散性高分子バインダー
をさらに含む上記１６に記載のドナー。
１８．ベースフィルムが、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ト
リアセチルセルロースおよびポリイミドからなる群から選択された高分子材料を含む上記
１４に記載のドナー。
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１９．１またはそれ以上の誘電性ポリマーが、アクリルラテックス、スチレンラテックス
およびスチレン－アクリルラテックス、溶液系のアクリルポリマー、スチレンポリマーお
よびスチレン－アクリルポリマー、ならびにそれらの組合せからなる群から選択された（
アクリルおよびスチレン）ポリマーから選択され；かつ、アルキル（メタ）アクリレート
、スチレン、およびアルキル－置換スチレンからなる群から選択されたモノマー（ここで
、アルキル基がＣ１～Ｃ１８の直鎖または分岐鎖アルキル基である）を少なくとも約８５
質量％含む１またはそれ以上のラテックス樹脂を含む上記１４に記載のドナー。
２０．１またはそれ以上の近赤外線染料がインドシアニン染料である上記１４に記載のド
ナー。
２１．１またはそれ以上の近赤外線染料が、ＣＡＳ番号［１２８４３３－６８－１］を有
する２－［２－［２－クロロ－３－［（１，３－ジヒドロ－１，３，３－トリメチル－２
Ｈ－インドール－２－イリデン）エチリデン］－１－シクロペンテン－１－イル］エテニ
ル］－１，３，３－トリメチル－３Ｈ－インドリウムとトリフルオロメタンスルホン酸と
の塩（１：１）；ＣＡＳ番号［１６２４１１－２８－１］を有する２－（２－（２－クロ
ロ－３－（２－（１，３－ジヒドロ－１，１－ジメチル－３－（４－スルホブチル）－２
Ｈ－ベンゾ［ｅ］インドール－２－イリデン）エチリデン）－１－シクロヘキセン－１－
イル）エテニル）－１，１－ジメチル－３－（４－スルホブチル）－１Ｈ－ベンゾ［ｅ］
インドリウム、分子内塩、遊離酸；ならびに以下の式（Ｉ）および（ＩＩ）：
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【化４】

のインドレニン染料とそれらの共鳴構造体からなる群から選択される上記１４に記載のド
ナー。
２２．誘電体転写層が、勾配染料層である２またはそれ以上の層Ａを含み、それぞれの勾
配染料層は独立して約０．５～約１０質量％の乾燥質量％の近赤外線染料を有し；ここで
、少なくとも１つの勾配染料層が、低い質量％の近赤外線染料を有し、少なくとも１つの
勾配染料層が、高い質量％の近赤外線染料を有し、そして前記高い質量％の近赤外線染料
が、前記低い質量％の近赤外線染料の値より少なくとも２０％高い値を有する上記１４に
記載のドナー。
２３．ＬＴＨＣ層と誘電体転写層との間に挿入され、約７０℃を超えるＴｇを有する熱可
塑性または熱硬化性ポリマーを含むとともに、６００ｎｍ～約１２００ｎｍの波長域での
８０％を超える透過率を特徴とする中間層をさらに含む上記１５に記載のドナー。
２４．誘電体転写層内で、層Ａが、層Ａの約９０質量％以下の高誘電率ナノ粒子画分をさ
らに含み、前記ナノ粒子画分が、約２０を超える誘電率および約５ｎｍ～約５００ｎｍの
平均粒径を有し；ただし、前記ナノ粒子画分が８０質量％を超える場合、近赤外線染料が
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層Ａの６質量％未満である上記１４に記載のドナー。
２５．誘電体転写層が、勾配ナノ粒子層である２またはそれ以上の層Ａを含み、それぞれ
の勾配ナノ粒子層が独立して約９０質量％以下の乾燥質量％の高誘電率ナノ粒子画分を有
し；ここで、少なくとも１つの勾配ナノ粒子層が、低い質量％の高誘電率ナノ粒子画分を
有し、少なくとも１つの勾配ナノ粒子層が、高い質量％の高誘電率ナノ粒子画分を有し、
そして前記高い質量％が、前記低い質量％の値より少なくとも２０％高い値である上記２
４に記載のドナー。
２６．ベースフィルムが、光減衰剤を含み、約３５０ｎｍ～約１５００ｎｍの波長で０．
１またはそれ以上のＯＤを特徴とする上記１４に記載のドナー。
２７．誘電体転写層が、約１０１４オーム－ｃｍまたはそれ以上の抵抗率を特徴とする１
またはそれ以上の誘電性ポリマーを含む１またはそれ以上の追加の誘電体層をさらに含む
上記１４に記載のドナー。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）アクリルラテックス、スチレンラテックスおよびスチレン－アクリルラテックス、
溶液系のアクリルポリマー、スチレンポリマーおよびスチレン－アクリルポリマー、なら
びにそれらの組合せからなる群から選択された（アクリルおよびスチレン）ポリマー；部
分水素化ポリ（４－ヒドロキシ）スチレン、ポリ（４－ヒドロキシ）スチレン、ならびに
、ポリ（４－ヒドロキシ）スチレンと、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、アルキ
ル（メタ）アクリレート、スチレン、およびアルキル－置換スチレンとのコポリマー（こ
こで、アルキル基がＣ１～Ｃ１８の直鎖または分岐鎖アルキル基である）からなる群から
選択されたヘテロ原子－置換スチレンポリマー；フェノール－アルデヒド（コ）ポリマー
および（コ）オリゴマーならびにそれらの組合せ；ならびにポリ（酢酸ビニル）からなる
群から選択された１またはそれ以上の誘電性ポリマーと；
　ｂ）組成物の乾燥質量を基準にして０．５質量％～１０質量％の、１種または複数の近
赤外線染料と；
を含む組成物であって、
　前記組成物を含む乾燥層が、１０１４オーム－ｃｍまたはそれ以上の抵抗率を有し、６
００～１２００ｎｍの範囲の吸収極大を有する組成物。
【請求項２】
　ａ）アクリルラテックス、スチレンラテックスおよびスチレン－アクリルラテックス、
溶液系のアクリルポリマー、スチレンポリマーおよびスチレン－アクリルポリマー、なら
びにそれらの組合せからなる群から選択された（アクリルおよびスチレン）ポリマー；部
分水素化ポリ（４－ヒドロキシスチレン）、ポリ（４－ヒドロキシスチレン）、ならびに
、ポリ（４－ヒドロキシスチレン）と、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、アルキ
ル（メタ）アクリレート、スチレン、およびアルキル－置換スチレンとのコポリマー（こ
こで、アルキル基がＣ１～Ｃ１８の直鎖または分岐鎖アルキル基である）からなる群から
選択されるヘテロ原子－置換スチレンポリマー；フェノール－アルデヒド（コ）ポリマー
および（コ）オリゴマーならびにそれらの組合せ；ならびにポリ（酢酸ビニル）からなる
群から選択された１またはそれ以上の誘電性ポリマー；および
　ｂ）層Ａ内で６００～１２００ｎｍの範囲の吸収極大を有する１またはそれ以上の近赤
外線染料を、層Ａの乾燥質量を基準にして０．５質量％～１０質量％；
を含む少なくとも１つの層Ａを含む、１０１４オーム－ｃｍまたはそれ以上の抵抗率を有
する誘電体層。
【請求項３】
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　ａ）ベースフィルム；および
　ｂ）アクリルラテックス、スチレンラテックスおよびスチレン－アクリルラテックス、
溶液系のアクリルポリマー、スチレンポリマーおよびスチレン－アクリルポリマー、なら
びにそれらの組合せからなる群から選択された（アクリルおよびスチレン）ポリマー；部
分水素化ポリ（４－ヒドロキシスチレン）、ポリ（４－ヒドロキシスチレン）、ならびに
、ポリ（４－ヒドロキシスチレン）と、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、アルキ
ル（メタ）アクリレート、スチレン、およびアルキル－置換スチレンとのコポリマー（こ
こで、アルキル基がＣ１～Ｃ１８の直鎖または分岐鎖アルキル基である）からなる群から
選択されるヘテロ原子－置換スチレンポリマー；フェノール－アルデヒド（コ）ポリマー
および（コ）オリゴマーならびにそれらの組合せ；ならびにポリ（酢酸ビニル）からなる
群から選択された１またはそれ以上の誘電性ポリマー；と層Ａ内で６００～１２００ｎｍ
の範囲の吸収極大を有する１またはそれ以上の近赤外線染料を、層Ａの乾燥質量を基準に
して０．５質量％～１０質量％含む少なくとも１つの層Ａを含む誘電体転写層
を含む多層熱画像形成用ドナーであって、前記誘電体転写層が、１０１４オーム－ｃｍま
たはそれ以上の抵抗率を有する多層熱画像形成用ドナー。
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